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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Формування мікро- та наносистем металів з вузьким розподілом розмірів та форми структурних елементів

Назва роботи англійською:
The formation of micro-and nano-metals with a narrow size distribution and shape of the structural bits and
pieces

Реферат українською:
При виконанні проекту була освоєна технологія отримання мембран анодно–окисленого алюмінію.
Отримані мембрани були досліджені за допомогою растрової електронної мікроскопії. При цьому
статистичну однорідність отриманих мембран було досліджено з використанням комп’ютерної програми.
При виконані проекту проведений аналіз особливостей конденсації речовини поблизу термодинамічної
рівноваги з використанням системи плазма-конденсат. Розроблений пристрій, який поєднує в собі
незбалансований магнетронний розпилювач та систему формування вузько направленого потоку
розпилених атомів. Проведена оптимізація основних технологічних параметрів при формуванні
упорядкованих наносистем цинку та нікелю

Реферат англійською:
At project execution the technology of obtaining anode-oxidized aluminum membranes was mastered. The
obtained membranes were studied by using SEM. Thus statistical homogeneity of obtained membranes was
investigated using a computer program. The features of condensation of substance near to the thermodynamic
equilibrium in the system plasma-condensate were analyzed. The device, which combines unbalanced magnetron
sprayer system and forming a narrow directional flow of sputtered atoms was developed. Optimization of the basic
technological parameters in the formation of ordered nano-zinc and nickel is performed.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Формування пористих наносистем ZnO для потенційного використання в
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Освоєна технологія анодного окислення алюмінію дозволила отримати надтонкі
наномембрани з діаметрами отворів 0.55-100 нм. Розроблений пристрій на основі магнетронного
розпилювача та системи трубок дозволяє формувати вузькоспрямований потік розпилених атомів в
середину пор мембрани, а також створює градієнт температури у напрямку зміни товщини мембрани.
Визначені закономірності селективної конденсації наносистем цинку та нікелю залежно від геометричних
характеристик мембран анодно-окисленого алюмінію. Встановлені оптимальні значення тиску робочого
газу, температури мембран та потужності магнетронного розпилювача.Отримані наносистеми цинку типу
"нейронна сітка" мають перспективу використання після окислення в якості різноманітних газових сенсорів,
а упорядковані системи металевих острівців представляють основу для створення сенсорів на основі
плазмонного резонансу.
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